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AIXTRON liefert MOCVD-System an Universitat Nagoya

Flihrende japanische Forschungseinrichtung will die Grenzen von GaN-
basierten Bauelementen im tiefultravioletten Bereich mit bewahrter
AIXTRON-Technologie hinausschieben

Herzogenrath, 2. Juli 2019 — AIXTRON SE (FSE: AIXA), ein weltweit fliihrender Anbieter
von Depositionsanlagen fiir die Halbleiterindustrie, hat eine Close Coupled Showerhead®
(CCS)-Anlage an die Universitat Nagoya (Japan) geliefert. Das 3x2-Zoll Flip Top CCS MOCVD-
System von AIXTRON ist fir die Forschung im Bereich tiefultravioletter (DUV, engl. deep ultra
violet) optoelektronischer Bauelemente aus Galliumnitrid (GaN) vorgesehen und wurde am
Institut flr nachhaltige Materialien und Systeme (IMaSS, engl. Institute of Materials and
Systems for Sustainability) der Universitat installiert.

Die Universitat Nagoya ist eine der fiihrenden japanischen Forschungseinrichtungen fir
Halbleitermaterialien, insbesondere auf dem Gebiet GaN-basierter Strukturen. Durch die
Konzentration auf die Entwicklung von DUV-Bauelementen mittels der 3x2-Zoll Flip Top CCS
MOCVD-Anlage von AIXTRON tragt das IMaSS deren Nutzen fir eine Vielzahl
zukunftsweisender Anwendungen in Bereichen wie der Landwirtschaft, der Gesundheit oder
der Wasseraufbereitung Rechnung.

Die bewahrte AIXTRON-Anlage wurde speziell fir die Forschung und Kleinserienproduktion
entwickelt und ermdglicht eine echte Skalierung von der Forschung und Entwicklung bis zur
GroBserienproduktion. Das einzigartige Close Coupled Showerhead-Konzept ermdglicht von
Natur aus eine extrem gleichmaBige und reproduzierbare Abscheidung verschiedener
komplexer, meist einkristalliner Materialien. Die hohe Flexibilitat des auBergewoéhnlichen
Reaktordesigns ermdglicht nicht nur die Weiterentwicklung bestehender Materialien und deren
Anwendung in zukinftigen Geraten, sondern auch eine umfassende Erforschung ganzer
Materialien, ihrer Eigenschaften und Einsatzmdglichkeiten.

"Neben seiner herausragenden technischen Leistung zeichnet sich unser Closed Coupled
Showerhead® Flip Top-Reaktor durch seine einfache Wartung und niedrigste Betriebskosten
aus. Die Anlage ist eines der erfolgreichsten AIXTRON-Produkte, wie zahlreiche Auftrage von
Universitaten, Labors und anderen Forschungseinrichtungen weltweit belegen. Wir freuen uns
auf eine enge Zusammenarbeit mit der Universitat Nagoya und ihrem renommierten IMaSS",
sagt Dr. Bernd Schulte, Vorstand der AIXTRON SE.
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Uber AIXTRON

Die AIXTRON SE ist ein fiihrender Anbieter von Depositionsanlagen fiir die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983
gegriindet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Stadteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Reprasentanzen in Asien, den
USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von
leistungsstarken Bauelementen fiir elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs- oder
organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien
und Industrien eingesetzt. Dazu gehdren beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Dateniibertragung, SiC- und GaN
Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-
Anwendungen.

Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT®, AIXTRON®, APEVA®, Atomic Level SolutionS®, Close Coupled Showerhead®,
CRIUS®, EXP®, EPISON®, Gas Foil Rotation®, Optacap™, OVPD®, Planetary Reactor®, PVPD®, STEXS®, Trilet®

Weitere Informationen iber AIXTRON (FWB: AIXA, ISIN DEOOOAOWMPI6) sind im Internet unter www.aixtron.com verfiigbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen (ber das Geschaft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von
AIXTRON enthalten. Begriffe wie "konnen", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwdgen", "beabsichtigen", "planen",
"glauben”, "fortdauern" und "schatzen", Abwandlungen solcher Begriffe oder &hnliche Ausdriicke kennzeichnen diese
zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichtete Aussagen geben die gegenwartigen Beurteilungen, Erwartungen und
Annahmen des AIXTRON Managements, von denen zahlreiche auBerhalb des AIXTRON Einflussbereiches liegen, wieder und
gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die
zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sollten sich Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollten zugrunde liegende
Erwartungen zukiinftig nicht eintreten beziehungsweise es sich herausstellen, dass Annahmen nicht korrekt waren, so kdnnen die
tatsachlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von AIXTRON wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die
ausdriicklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind.. Dies kann durch Faktoren verursacht werden,
wie zum Beispiel die tatsachlich von AIXTRON erhaltenen Kundenauftrdge, den Umfang der Marktnachfrage nach
Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgiiltigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und
die Finanzierungsmoglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen fiir Depositionsanlagen, und das
makrodkonomische Umfeld, Stornierungen, Anderungen oder Verzégerungen bei Produktlieferungen, Beschrankungen der
Produktionskapazitat, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine
Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verscharfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfiigbarkeit
offentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Anderung verfiigbarer Zinskonditionen, Verzégerungen bei der Entwicklung und
Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die
AIXTRON in o&ffentlichen Berichten und Meldungen, insbesondere im Abschnitt Risiken des Jahresberichts, beschrieben hat. In
dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwartigen Einschatzungen und Prognosen des
Vorstands basierend auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfiigbaren Informationen. AIXTRON ubernimmt keine Verpflichtung
zur Aktualisierung oder Uberpriifung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, kiinftiger Ereignisse oder aus
sonstigen Griinden, soweit keine ausdriickliche rechtliche Verpflichtung besteht.

Dieses Dokument liegt ebenfalls in englischer Ubersetzung vor, bei Abweichungen geht die deutsche maBgebliche Fassung des
Dokuments der englischen Ubersetzung vor.
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